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請務必填寫姓名：     ． 

            應考編號：     ． 

  Ans. 選擇題：每題 2分，共 50題，計 100分 

1.  [   ] 【2】 如圖所示電路，二極體皆為理想二極體，試求輸出電壓 oV 為何？ 

(1) –4 V  (2) –2 V  (3) 4 V  (4) 8 V。 

D1 D2

4kΩ 

1kΩ 40V

4V 2V
Vo

 

2.  [   ] 【4】 如圖所示電路，若二極體 D1、D2之切入電壓皆為 0.7V，試問電流

I 約為何？ 

(1) 8.33 mA  (2) 6.33 mA  (3) 4.33 mA  (4) 2.33 mA。 

+20V

4kΩ 

4kΩ 

D1

D2

-10V

I

 

3.  [   ] 【3】 如圖所示為半波整流濾波電路，二極體為理想二極體，若輸入電源

電壓 ( ) 100sin 314iV t t= V。試求電容 C 值應為多少，才能使輸出漣波

電壓峰對峰值為 2V？ 

(1) 300 μF (2) 200 μF (3) 100 μF (4) 50 μF。 

Vi

D

C 10kΩ Vo
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4.  [   ] 【2】 如圖所示之理想運算放大器電路，試求輸出電壓 oV 為何？ 

(1) – 2.5 V  (2) –0.75 V  (3) 2.75 V  (4) 5.5 V。 

+15V

-15V

1kΩ 1kΩ 

2kΩ 

+2V

+4V

4kΩ 
+6V

8kΩ 
+8V

2V

Vo

 

5.  [   ] 【3】 如圖所示之理想運算放大器電路，試問下列敘述何者錯誤？ 

(1) 若 iv 為10V時，綠光 LED 不發亮 

(2) 電路中之運算放大器做為比較器使用 

(3) 若 iv 為 4V時，紅光 LED 發亮 

(4) 若 iv 為 ( )12sin t V ，則紅光 LED 及綠光 LED 交互閃爍且綠光

LED 亮的時間較紅光 LED 長。 

+12V

-12V

1kΩ 

1kΩ 1kΩ 

紅光
LED

綠光
LED

3kΩ 

+12V

vi

 

6.  [   ] 【3】 如圖所示之理想運算放大器電路，試問電壓增益 o
v

i

v
A

v
= 之值為何？ 

(1) – 42  (2) – 52  (3) – 62  (4) – 72。 
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1kΩ 

vo

vi

2kΩ 20kΩ 

1kΩ 

 

7.  [   ] 【1】 如圖所示為一具高頻補償之實際微分電路，試問低頻截止頻率 Lf 約

為何值？ 

(1) 1.6 HZ  (2) 3.2 HZ  (3) 16HZ  (4) 32 HZ。 

vi

10kΩ 

vo

50kΩ 

10μF 

 

8.  [   ] 【1】 如圖所示之理想運算放大器電路，試求輸出電壓 oV 為何？ 

(1)
 

4

3
−  V  (2)

 

1

2
−  V  (3)

 

1

2
 V  (4)

 

4

3
 V。 

+15V

-15V

6kΩ 

3kΩ 

18kΩ 

+3V

-18V

3kΩ 
+6V

Vo

1kΩ 

1kΩ 

+2V

-4V

1kΩ 
+10V

1kΩ 
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9.  [   ] 【2】 如圖所示為電晶體(BJT)直流偏壓電路及其直流負載線。若在不影

響直流負載線斜率的情況下，原工作點在 Q1位置，欲修正工作點

至 Q2位置，則應如何調整？ 

(1) 減少 RB  (2) 增加 RB  (3) 減少 RC  (4) 增加 RC。 

vi

vo

RB

RC

+VCC

C

B
E

C1

C2

VCE (V)

IC (mA)

0

Q1

VCC

RC

VCC

Q2

 

10.  [   ] 【4】 如圖所示為 MOSFET 元件之結構，若此元件為增強型 N 通道

MOSFET，則圖中甲區與乙區分別為何種型式半導體? 若要形成通

道，VGS之條件為何? (其中臨界電壓為 VT ) 

(1) 甲區為 n+型，乙區為 N 型，VGS > VT  

(2) 甲區為 p+型，乙區為 N 型，VGS < VT 

(3) 甲區為 n+型，乙區為 P 型，VGS < VT 

(4) 甲區為 n+型，乙區為 P 型，VGS > VT。。 

VGS

乙

甲

金屬

氧化物

半導體

源極(S) 閘極(G) 汲極(D)

 

11.  [   ] 【3】 如圖所示為空乏型 MOSFET，若夾止電壓 PV 為 +4V，試問下圖中

之工作區為何？ 

(1) 截止區 (2) 歐姆區 (3) 飽和區 (4) 以上皆非。 
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-2V

3V

1V
 

12.  [   ] 【2】 有一差動放大器之共模拒斥比 CMRR 為 40dB，其兩輸入電壓分別

為 Vi1 = 65μV，Vi2 = 45μV，若差模增益 Ad為 50。試問該差動放大

器之輸出電壓 oV 為何？ 

(1) 927.5 μV  (2) 1027.5 μV  (3) 1127.5 μV  (4) 1227.5 μV。 

13.  [   ] 【1】 有關直接耦合串級放大電路，下列何者最具代表之頻率響應曲線？ 

(1)                            (2)  

Av (dB)

f (HZ)

      

Av (dB)

f (HZ)

 

(3)                            (4) 

Av (dB)

f (HZ)

     

Av (dB)

f (HZ)

 

     

14.  [   ] 【2】 下列有關影響頻率響應之因素，何者錯誤？ 

(1) 極際電容影響高頻響應 

(2) 交連電容影響高頻響應 

(3) 旁路電容影響低頻響應 
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(4) 雜散電容主要影響高頻響應。 

15.  [   ] 【1】 如圖所示為A 類電阻功率放大器，若 12VCCV = 、 LR 為 50，則此功

率放大器最大交流輸出功率 (max)oP 為何？ 

(1) 0.36 W  (2) 0.54 W  (3) 0.86 W  (4) 1W。 

C
B

E

vo

+VCC

RL

C1

C2

vi

400Ω 

 

16.  [   ] 【1】 如圖所示為某功率放大器之輸入信號 iv 與輸出信號 ov 的波形，試問

此功率放大器是屬於哪一種類型？  

(1) A 類  (2) B 類  (3) AB 類  (4) C 類 功率放大器。 

VCE (V)

IC (mA)

0

vi輸入信號

vo輸出信號  

17.  [   ] 【4】 如圖所示為一主動濾波器電路，試問該圖為哪一種類型之濾波器？ 

(1) 帶通濾波器(2) 高通濾波器(3) 帶拒濾波器(4) 低通濾波器。 
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vi

vo

R1 R2

R

C

+VCC

-VCC

 

18.  [   ] 【1】 如圖所示電路，試問低頻截止頻率 Lf 約為何值？ 

(1) 0.16 HZ  (2) 16 HZ  (3) 160 HZ  (4) 1.6 kHZ。 

vi

100μF 

10kΩ vo

 

19.  [   ] 【2】 某一信號分析後得知含有 160 HZ、2350 HZ及 31570 HZ三種頻率，

若要使用下圖之電路濾除 31570 HZ之信號且保有較大的頻寬時，下

列哪一組 RC 較為適合？ 

(1) R = 100kΩ，C = 0.01μF  (2) R = 10kΩ，C = 0.001μF 

(3) R = 10kΩ，C = 0.01μF   (4) R = 1kΩ，C = 0.001μF。 

vi

voR

C

+VCC

-VCC

 

20.  [   ] 【2】 如圖所示為一主動濾波器電路，已知 OPA 具理想特性，當輸入頻

率為 1.59 kHZ時，其電壓增益 ( )dBvTA 約為何值？ ( log 2 0.3= 、

log10 1= ) 

(1) 46 dB  (2) 26 dB  (3) 3 dB  (4) 0 dB。 
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1kΩ 

0.01μF 

1kΩ 199kΩ 

vi

vo

+VCC

-VCC

 

21.  [   ] 【4】 如圖所示為利用運算放大器(OPA)組成的韋恩電橋振盪器電路，試

問電阻 1R 至少應為多少，才能使該電路維持振盪？ 

(1) 10k   (2) 20k  (3) 30k   (4) 40k。 

1kΩ 

vo

4kΩ 

1kΩ 36μF 

1μF 

R1
+VCC

-VCC

 

22.  [   ] 【1】 續上題電路，試問其振盪頻率約為何？ 

(1) 13 HZ  (2) 33 HZ  (3) 53 HZ  (4) 73HZ。 

23.  [   ] 【3】 如圖所示為史密特波形整形電路，若 1 5kR = 、 2 10kR = ，參考電壓

1.5VRV = 、遲滯電壓 HV 為 12V，試問下臨界電壓 LV 為何值？ 

(1) – 12 V  (2) – 9 V  (3) – 5 V  (4) – 2 V。 

vo

vi

VR

R1

R2

+VCC

-VCC

 

24.  [   ] 【1】 如圖所示之理想運算放大器，若OPA的飽和輸出電壓為 12 V ，試

求輸出電壓 oV 為何？ 

(1) – 12 V  (2) – 9 V  (3) +6 V  (4) + 12 V。 



臺北捷運公司 114年 5月 11日新進技術專員(電子維修類) 

甄試試題-電子學概要 

 

第9頁/共18頁 

+12V

-12V

10kΩ 

1kΩ 
+1V

20kΩ 

10kΩ 
+12V

-12V

Vo

 

25.  [   ] 【4】 如圖所示為石英晶體等效電路，若串聯諧振頻率為 Sf 、並聯諧振頻

率為 Pf ，試問 S

p

f

f
為何？ 

(1)
 

1 S

P

C

C
+   (2)

 

S

P

C

C
  (3)

 

P

S

C

C
  (4)

 

P

S P

C

C C+
。 

RS LS CS

CP  

26.  [   ] 【1】 如圖所示邏輯閘電路，若 C 輸入恆為 1，則該邏輯電路恆等於哪一

種邏輯閘？ 

(1) OR 閘 (2) NAND 閘 (3) NOR 閘 (4) AND 閘。 

A

B

C

Y

 

27.  [   ] 【4】 如圖所示之邏輯閘電路，試問此邏輯閘為何種閘？ 

(1) 反閘(NOT GATE)      (2) 及閘(AND GATE)                

(3) 或閘(OR GATE)       (4) 互斥或閘(XOR GATE)。 

A
YB
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28.  [   ] 【2】 如圖所示之邏輯閘電路，下列何者為該邏輯閘電路之真值表？ 

(1)          (2)            (3)             (4)  

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

0

0

0

1
   

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

1

1

0
    

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

0

1

1

0
     

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

0

1
。 

A

B
Y

 

29.  [   ] 【2】 如圖所示之邏輯閘電路，下列何者為該邏輯閘電路之真值表？ 

(1)          (2)           (3)            (4)  

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

0

1

1

0
   

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

0

1
    

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

1

1

0
     

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

0

0
。 

A
YB

 

30.  [   ] 【3】 如圖所示之邏輯閘電路，試問輸出 Y 為何？ 

(1)
 
( ) ( )A B B C+  +            (2)

 
( ) ( )A B B C+  +   

(3)
 
( ) ( )A B B C+  +            (4)

 
( ) ( )A B B C+  + 。 

A

B

C

Y

 

31.  [   ] 【1】 如圖所示之邏輯閘電路，試問輸出 Y 為何？ 

(1)
 

A B A B +         (2)
 

A B A B +    
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(3)
 

A B+            (4)
 

A B+ 。 

Y
A

B

 

32.  [   ] 【2】 如圖所示之邏輯閘電路，若脈波輸入圖中電路後，輸出結果 Y 為

何？ 

(1) 00011000 (2) 11111011 (3) 11001100 (4) 00111100。 

Y

0 0 0 1 1 11 1

1 0 0 1 0 01 0

0 0 1 1 0 10 1
 

33.  [   ] 【3】 如表所示為某邏輯閘電路輸入與輸出之真值表，試問輸出 Y 之布林

代數最簡式為何？ 

(1) Y A B C= +   (2) Y A B C= +   (3) Y A C B=  +  (4) Y A B C=   。 

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

1

1

C

0

0

0

0

0 0

0 1

1 0

0

0

1

1

1

1

1 1 11
 

34.  [   ] 【4】 如圖所示電路，當輸入 A、B 之值為何，可使紅光 LED 發亮？ 

(1) 0A = 、 0B =  (2) 0A = 、 1B =  (3) 1A = 、 0B =  (4) 1A = 、

1B = 。 
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250Ω 

紅光
LED

+5V

A

B
 

35.  [   ] 【4】 如圖所示之邏輯閘電路，試問此邏輯閘為何種閘？ 

(1) OR 閘 (2) XOR 閘 (3) XNOR 閘 (4) NAND 閘。 

A

B

Y

 

36.  [   ] 【3】 如圖所示之邏輯閘電路，其功能相當於哪一個邏輯閘？ 

(1) NOR 閘 (2) NAND 閘 (3) OR 閘 (4) AND 閘。 

A

B

C

Y

 

37.  [   ] 【4】 下列哪一種邏輯閘表示圖為正確的？ 

(1)                    (2)  

1
1

1

       

0
1

1

   

(3)                    (4)  

0
1

1

         

0
1

1

。 
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38.  [   ] 【3】 如圖所示之真值表，若 A 與 B 代表輸入，Y 表示輸出，則下列哪一

組為反或閘之真值表？ 

(1)          (2)           (3)            (4)  

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

1

1

0
    

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

0

0

0

1
    

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

0

0
     

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

0

1

1

1
。 

39.  [   ] 【2】 如圖所示之邏輯閘電路，試問此邏輯閘為何種閘？ 

(1) OR 閘 (2) XOR 閘 (3) XNOR 閘 (4) NAND 閘。 

A

Y

B

 

40.  [   ] 【1】 如圖所示為虛擬 NMOS 數位電路，試問該電路的輸出Y 為何？ 

(1) Y A B=    (2) Y A B= +   (3) Y A B= +   (4) Y A B=  。 

A

B

+VDD

Y

+VDD

 

41.  [   ] 【2】 如圖所示為虛擬 NMOS 數位電路，試問該電路的輸出Y 為何？ 

(1) Y A B= +   (2) Y A B=    (3) Y A B= +   (4) Y A B=  。 
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A B

+VDD

Y

 

42.  [   ] 【3】 如圖所示為虛擬 NMOS 數位電路，試問此邏輯閘為何種閘？ 

(1) AND 閘  (2) NOR 閘  (3) OR 閘  (4) NAND 閘。 

A

+VDD +VDD

B

+VDD

Y

 

43.  [   ] 【4】 如圖所示之數位電路，試問該電路所實現的邏輯閘功能為何？ 

(1) 及閘   (2) 反或閘  (3) 緩衝閘  (4) 反及閘。 
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+VDD

A

B

Y

 

44.  [   ] 【3】 如圖所示為虛擬 NMOS 數位電路，試問該電路所實現的邏輯閘功

能為何？ 

(1) 反及閘  (2) 反或閘  (3) 互斥或閘  (4) 互斥反或閘。 

A

A

Y

B

B

+VDD

 

45.  [   ] 【2】 如圖所示之 CMOS 數位電路，試問該電路的輸出Y 為何？ 

(1) Y A B= +   (2) Y A B=    (3) Y A B= +   (4) Y A B=  。 
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A

+VDD

B

Y

 

46.  [   ] 【4】 如圖所示為空乏型負載反相器電路，若 5VDDV = + ，假設 MOSFET

的臨界電壓分別為 1 1VTV = 、 2 1VTV = − ， 2

1 0.5mA/VK = 、

2

2 0.5mA/VK = 。試問當輸入電壓 iV 為 0.5V 時，其輸出電壓
oV 為何？ 

(1) – 5 V   (2) 0 V   (3) 4 V   (4) 5 V。 

+VDD

Vi

Vo

Q1

Q2

 

47.  [   ] 【3】 如圖所示之數位電路，試問該電路之輸出Y 為何？ 

(1) Y A B C D= + + +  

(2) ( )Y A B C D=   +   

(3) ( )Y A B C D=  + +   

(4) ( )Y A B C D=  +  。 
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+VDD

A

B

C

D

Y

 

48.  [   ] 【1】 如圖所示之數位電路，試問該電路之輸出Y 為何？ 

(1) ( )Y A B C=  +   

(2) ( ) ( )Y A B A C= +  +   

(3) Y A B C= + +   

(4) Y A B C=   。 

+VDD

A

B

C

Y
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49.  [   ] 【1】 如圖所示電路，試問下列何者非主動式負載 NMOS 反相器？ 

(1)                           (2)  

 

+VDD

Y

A

      

+VDD

Y

A

 

(3)                           (4) 

+VDD

Y

A

       

+VDD

Y

A

 

50.  [   ] 【3】 如圖所示之數位電路，試問該電路之輸出 F 為何？ 

(1) F X Y=    (2) F X Y= +   (3) 0F =   (4) 1F = 。 
+VDD

X

Y

F

+VDD

 

 


